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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制造方法、显示装置，以解决现有有机
发光显示器开口率低的问题。本发明中阵列基板包括具有第一薄膜晶体
管和第二薄膜晶体管，所述第一薄膜晶体管包括第一栅极、第一源极和
第一漏极，所述第二薄膜晶体管包括第二栅极、第二源极和第二漏极，
其中：所述第一栅极、所述第二源极和所述第二漏极同层设置；所述第
二栅极、所述第一源极和所述第一漏极同层设置，且所述第二栅极与所
述第一漏极为一体结构。通过本发明无需单独设置金属连接线，以连接
第二薄膜晶体管的栅极与第一薄膜晶体管的源极或漏极，因而能够简化
制作工艺。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d463ff5f-e3ff-420b-870e-98704755f953
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050670135/publication/CN103794633A?q=CN103794633A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103794633A

